[bookmark: _GoBack]1. Rezonansinis nuolatinės srovės (DC-DC) keitiklis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, jis apima talpinio įėjimo įtampos dalytuvo grandinę, trijų lygių petį, dviejų lygių petį, nuoseklųjį rezonansinį bloką, transformatorių, ir tiltelinio lyginimo bloką;
kur teigiamas superkondensatoriaus elektrodas yra atskirai jungiamas su talpinio įėjimo įtampos dalytuvo grandinės vienu gnybtu, trijų lygių peties pirmuoju įėjimo gnybtu ir dviejų lygių peties pirmuoju įėjimo gnybtu, superkondensatoriaus neigiamas elektrodas yra atskirai jungiamas su kitu įėjimo įtampos talpinio dalytuvo grandinės gnybtu, trijų lygių peties antruoju įėjimo gnybtu ir dviejų lygių peties antruoju įėjimo gnybtu, trijų lygių peties trečiasis įėjimo gnybtas jungiamas su įėjimo įtampos dalytuvo grandinės įtampos dalinimo gnybtu, o trijų lygių peties išėjimo gnybtas jungiamas su nuosekliojo rezonansinio bloko pirmuoju gnybtu, o
transformatoriaus pagrindinės ritės du gnybtai yra atitinkamai jungiami su dviejų lygių peties išėjimo gnybtu ir kitu nuosekliojo rezonansinio bloko gnybtu, transformatoriaus antrinės ritės du gnybtai yra atitinkamai jungiami su tiltelinio lyginimo bloko pirmuoju ir antruoju įėjimo gnybtais, o tiltelinio lyginimo bloko išėjimo gnybtas jungiamas su DC šyna.

2. Rezonansinis DC-DC keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezonansinis DC-DC keitiklis papildomai yra su filtravimo kondensatoriumi ir
tiltelinio lyginimo bloko išėjimo gnybtas yra jungiamas su DC šyna po to, kai lygiagrečiai sujungiamas su filtravimo kondensatoriumi.

3. Rezonansinis DC-DC keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įėjimo įtampos talpinio dalytuvo grandinėje yra C1 kondensatorius ir C2 kondensatorius,
C1 kondensatoriaus vienas gnybtas yra atskirai jungiamas su superkondensatoriaus teigiamu elektrodu, trijų lygių peties pirmuoju įėjimo gnybtu ir dviejų lygių peties pirmuoju įėjimo gnybtu. C1 kondensatoriaus kitas gnybtas yra jungiamas su C2 kondensatoriaus vienu gnybtu; C2 kondensatoriaus kitas gnybtas yra jungiamas su superkondensatoriaus neigiamu elektrodu, o trijų lygių peties antrasis įėjimo gnybtas yra jungiamas su dviejų lygių peties antruoju įėjimo gnybtu, o
C1 kondensatoriaus kito gnybto jungimo taškas ir C2 kondensatoriaus vienas gnybtas naudojami kaip įėjimo įtampos talpinio dalytuvo grandinės įtampos dalinimo gnybtas. 

4. Rezonansinis DC-DC keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trijų lygių petys turi galios jungiklio tranzistorių Q1, galios jungiklio tranzistorių Q2, galios jungiklio tranzistorių Q3, galios jungiklio tranzistorių Q4, atvirkštinės grandinės diodą D1 ir atvirkštinės grandinės diodą D2;
galios jungiklio tranzistoriaus Q1 santaka yra atskirai jungiama su superkondensatoriaus teigiamu elektrodu, įėjimo įtampos talpinio dalytuvo grandinės vienas gnybtas ir dviejų lygių peties pirmasis įėjimo gnybtas, galios jungiklio tranzistoriaus Q1 šaltinis yra jungiamas su galios jungiklio tranzistoriaus Q2 santaka, galios jungiklio tranzistoriaus Q2 šaltinis yra jungiamas su galios jungiklio tranzistoriaus Q3 santaka, galios jungiklio tranzistoriaus Q3 šaltinis yra jungiamas su galios jungiklio tranzistoriaus Q4 santaka, galios jungiklio tranzistoriaus Q4 šaltinis yra jungiamas su superkondensatoriaus neigiamu elektrodu, o įėjimo įtampos talpinio dalytuvo kitas gnybtas yra jungiamas su dviejų lygių peties antruoju įėjimo gnybtu;
atvirkštinės grandinės diodo D1 neigiamas elektrodas, galios jungiklio tranzistoriaus Q1 šaltinis ir galios jungiklio tranzistoriaus Q2 santaka yra jungiami naudojant tą patį tašką, atvirkštinės grandinės diodo D2 teigiamas elektrodas, galios jungiklio tranzistoriaus Q3 šaltinis ir galios jungiklio tranzistoriaus Q4 santaka yra jungiami naudojant tą patį tašką, o atvirkštinės grandinės diodo D1 teigiamas elektrodas yra jungiamas su atvirkštinės grandinės diodo D2 neigiamu elektrodu, ir
galios jungiklio tranzistoriaus Q1 santaka yra naudojama kaip trijų lygių peties pirmasis įėjimo gnybtas, galios jungiklio tranzistoriaus Q4 šaltinis naudojamas kaip trijų lygių peties antrasis įėjimo gnybtas, atvirkštinės grandinės diodo D1 teigiamo elektrodo jungimo taškas ir atvirkštinės grandinės diodo D2 neigiamas elektrodas naudojami kaip trijų lygių peties trečiasis įėjimo gnybtas, o galios jungiklio tranzistoriaus Q2 šaltinio jungimo taškas ir galios jungiklio tranzistoriaus Q3 santaka naudojami kaip trijų lygių peties išėjimo gnybtas.

5. Rezonansinis DC-DC keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dviejų lygių petį sudaro galios jungiklio tranzistorius Q5 ir galios jungiklio tranzistorius Q6;
galios jungiklio tranzistoriaus Q5 santaka yra atskirai jungiama su superkondensatoriaus teigiamu elektrodu, įėjimo įtampos talpinio dalytuvo grandinės vienas gnybtas ir trijų lygių peties pirmasis įėjimo gnybtas, galios jungiklio tranzistoriaus Q5 šaltinis yra jungiamas su galios jungiklio tranzistoriaus Q6 santaka, galios jungiklio tranzistoriaus Q6 šaltinis yra atskirai jungiamas su superkondensatoriaus neigiamu elektrodu, įėjimo įtampos talpinio dalytuvo grandinės kitu gnybtu ir trijų lygių peties antruoju įėjimo gnybtu, ir
galios jungiklio tranzistoriaus Q5 santaka yra naudojama kaip dviejų lygių peties pirmasis įėjimo gnybtas, galios jungiklio tranzistoriaus Q6 šaltinis naudojamas kaip dviejų lygių peties antrasis įėjimo gnybtas, o galios jungiklio tranzistoriaus Q5 šaltinio jungimo taškas ir galios jungiklio tranzistoriaus Q6 santaka naudojami kaip dviejų lygių peties išėjimo gnybtas.

6. Rezonansinis DC-DC keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuoseklųjį rezonansinį bloką sudaro kondensatorius CR ir induktorius LR; ir
kondensatoriaus CR vienas gnybtas jungiamas su trijų lygių peties išėjimo gnybtu, kondensatoriaus CR kitas gnybtas jungiamas su induktoriaus LR vienu gnybtu, o indiktoriaus LR kitas gnybtas jungiamas su transformatoriaus pagrindinės ritės vienu gnybtu. 

7. Rezonansinis DC-DC keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad transformatoriaus sukimo santykis yra n:1.

8. Rezonansinis DC-DC keitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiltelinį lyginimo bloką sudaro galios jungiklio tranzistorius Q7, galios jungiklio tranzistorius Q8, galios jungiklio tranzistorius Q9, ir galios jungiklio tranzistorius Q10;
galios jungiklio tranzistoriaus Q7 santaka jungiama su DC šynos teigiamu elektrodu, o galios jungiklio tranzistoriaus Q7 šaltinis jungiamas su galios jungiklio tranzistoriaus Q8 santaka, o galios jungiklio tranzistoriaus Q8 šaltinis yra jungiamas su DC šynos neigiamu elektrodu;
galios jungiklio tranzistoriaus Q9 santaka jungiama su DC šynos teigiamu elektrodu, o galios jungiklio tranzistoriaus Q9 šaltinis jungiamas su galios jungiklio tranzistoriaus Q10 santaka ir galios jungiklio tranzistoriaus Q10 šaltinis yra jungiamas su DC šynos neigiamu elektrodu, ir
galios jungiklio tranzistoriaus Q7 šaltinio jungimo taškas ir galios jungiklio tranzistoriaus Q8 santaka naudojama kaip tiltelinio lyginimo bloko pirmasis įėjimo gnybtas, galios jungiklio tranzistoriaus Q9 šaltinio jungimo taškas ir galios jungiklio tranzistoriaus Q10 santaka naudojama kaip tiltelinio lyginimo bloko antrasis įėjimo gnybtas, o galios jungiklio tranzistoriaus Q9 santaka ir galios jungiklio tranzistoriaus Q10 šaltinis naudojami kaip tiltelinio lyginimo bloko išėjimo gnybtas.

